Uktady serii bardzo szybkiej

Trzykrotne trzywejsciowe bramki | z wejsciem
przeciwsobnym UCY74S11N.

Monolityczny uktad scalony UCY74S11 zawiera trzy
trzywejsciowe bramki spetniajgce funkcje iloczynu
zmiennych wejsciowych.

Dodajac do bramki I-NIE dodatkowy stopien z tran-
zystorem T7, wnoszacy negacje, mozna otrzymac
bramke spetniajaca funkcje iloczynu. W bramce tej

Rys. D.l. Rozmieszczenie wyprowadzen ukfadu
UCY74S11N. Widok z gory

Wartosci dopuszczalne parametrow

zastosowano tzw. uktad aktywny z tranzystorem
T6, dzieki ktdremu uzyskano stromg charakterystyke
przetaczania i zwiekszono szybkosci przetaczania
tranzystora T4. Podczas wylaczania tego tranzystora
tadunek gromadzony wjego bazie jest roztadowywa-
ny przez przewodzacy jeszcze tranzystor T6. Dzieki
temu ulega skroceniu czas, gdy oba tranzystory stop-
nia wyjsciowego przewodzg i zmniejsza sie¢ moc strat
wystepujagca w czasie przetgczania bramki.

Uktady UCY74S11N sg produkowane w obudo-
wach plastykowych A49B/CE70/.

Parametry Warto$¢ .
. Jednostki
Nazwa Symbol Min Max
Napiecie zasilania Ucc 7 \
Napiecie wejsciowe u, 55 \Y
Ujemny prad wejsciowy -h 18 mA
Zakres temperatury przechowywania tstg -55 125 °C
Zalecane warunki pracy
Parametr Warto$¢
y . Jednostki
Nazwa Symbol Min Nom Max
Napiecie zasilania Ucc 4,75 50 5,25 \Y
L niskim N 12,5
Obcigzalno$¢
W stanie: wysokim non 25 s.o.l
Obciazalno$¢ wnoszona przez wejscie 1,25
Zakres temperatury otoczenia tamb 0 70 °C



Parametry dynamiczne przy Ucc = 5V, = 25°C

Parametry Wartos¢

=
2 Warunki Lélﬁﬁg_
5 pomiaru P
Nazwa Symbol Typ Max 3 rowy
Czas propagacji sygnatu do
stanu niskiego na wyjsciu fpHL 5 75 R1 =2800Q
ns i
Czas propagacji sygnatu do
stanu wysokiego na wyjsciu rpih 4,5 7 CL= 15pF

Parametry statyczne
(Jezeli nie podano inaczej — wartosci parametréw obowigzujg w petnym zakresie temperatury otoczenia)

Parametry Wartosé Uktad
Jed- po-
sym- ) nost- Warunki pomiaru mia-
Nazwa bol  Min  Typl Max ki rowy
Napiecie wyjsciowe w stanie  U,L 0,8 \Y
niskim
Napiecie wejsciowe w stanie U ,n 2 \Y
wysokim
Ujemne napiecie wejsciowe -u, 12 \Y Ucc = 4,75
I, = —18 mA F
=2C
Prad wejéciowy w stanie 1o 2 mA  Ucc = 525V, c
niskim Ui =05V
1 mA Ucc = 5,25V,
. . Ui = 55V
Prad wejsciowy w stanie Im D
wysokim 50 (A Ucc = 525V
u, =27V
Napiecie wyjsciowe w stanie  uCL 0,5 \ tor —20mMA  Ucc =
niskim 475 V
Prad wyjsciowy w stanie oL 20 mA Uor « 05V U, =08V
niskim
Napiic_ie wyjsciowe w stanie  yon 2,7 \Y ton — 1MA, Ucc —
wysokim 475
Prad wyjsciowy w stanie loH -1 mA von > 27V U, =2V
wysokim
Zwarciowy prad wyjsciowy2’ i, -40 -100 mA Ucc = 525V Ui = E
« 45V
Prad niskim lccL 24 42 mA u =0V Uce
Zasilania 525 G
w stanie wysokim leCH 13,5 24 mA U, =5V

o \yartosci typowe, s%mierzone przy Ucc = 5V, tamb = 25°C = ) . . i
2) Jednocze$nie moze by¢ zwarte nie wiecej niz jedno wyjscie w czasie nie dtuzszym od 1s. Uktady pomiarowe sg analogiczne jak dla
bramek | serii standardowej.



